SanMax Technologies Inc.

128Mx32bits

DDR2 SDRAM 32bit SO DIMM

DESCRIPTION
128M x 8bit
FEATURES
0.8
+
/
v
Outline Drawing
67.60
63.60
FRONT
/ NS
s . & — &
L,O 8 A
f (A ATy ﬂHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHa :

14.40

41.60

©1.80

2.50
S e

2X

1.00+/- 0.10

e




SanMax Technologies Inc. SM D-E51 288

Functional Block Diagram

ODTO
CKEO
S0 |
DAs0 __\~ipas cs ¢ o
SR — K D
DQs0 - {Das E T
DM0 ———— DM
DQ0 —AM—DQo DO
DQ1 —AM—DQ1
DQ2 —WV—DQ2
DQ3 —AN—DQ3
DQ4 —N— D4
DQ5 —AM—DQ5
DQ6 —AM— DQ6
DQ7 —WV—DQ7
[ [T
bost_____ \{bas — ¢ o
DQS1 —M—{Das CS k b
DM1 —WV—DM E T
DQ8 —M—DQO D1
DQ9 —AM—DQ1
DQ10 —A*—DQ2
DQ11 —A—~DQ3
DQ12 —A—DQ4
DQ13 —A—DQ5
DQ14 —A—DQ6
DQ15 —A—DQ7
BAO-2 — SDRAMSDO-3
A0-13 ———  — SDRAMS DO0-3
DQS2 AM—{DQS cs Cc o RAS ———— SDRAMS D0-3
DQS2 505 KD
—AM—DQS E T CAS ——  — SDRAMS DO0-3
DM2 —————A\*—DM gl
DQ16 ~ bao D2 WE ———————— SDRAMS D0-3
DQ17 —AM— DQ1 =
§3 —— NC
DQ18 —AM— DQ2 S2 —  NC
DQ19 —AV— DQ3
DQ20 —M“— pQ4 CKO ——M
DQ21 —AM— DQ5 CKo 2 loads
DQ22 —V— DQ6
DQ23 —AM— DpQ7 CKl ———
[T 1 _ 2 loads
bass______ \~1pas — ¢ o CKi——————
D@S3 A~ {DQsS CS k b
DM3 —————AM—{DM E T
SCL —|sCL .
DQ24 —AM—DQO D3 SAO b Serial Presence
DQ25 —M—DQ1 SAT — ) ar Detect (SPD)  [=—* SDA
DQ26 —A—~DQ2 SA2 — s po wP
DQ27 —M—DQ3 l
DQ28 —A—DQ4 L
DQ29 —A—DQ5 -
DQ30 —A—DQ6
DQ31 —A—DQ7
#Unless otherwise noted, resistor
VppSPD —————¢— SPD values are 22 Q + 5%
Vrer SDRAMS D0-D7 DQ wiring may differ from that
described in this drawing;
Voo o e SDRAMS D0-D7, Vpp and VppQ howgver, DQ/DM/DC_)S _
relationships are maintained
Ves D D I SDRAMS D0-D7, SPD as shown




